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Nanokompozyty palladowo-weglowe (Pd-C) sa interesujacym materialem ze wzgle-
du na ich potencjalne mozliwosci zastosowan w czujnikach wodoru [1,2]. Zawartosé
palladu w warstwie wplywa nie tylko na jej strukture, ale réwniez na tworzenie specy-
ficznych uktadéw molekularnych, ktére wchodza w bardziej lub mniej trwate zwiazki
z wodorem. Ich natura moze byé badana metoda spektroskopii ramanowskiej (SR).

Metode SR wykorzystano cienkich warstw Pd-C o réznej zawartosci palladu. War-
stwy otrzymane byly w réznych warunkach technologicznych z wykorzystaniem pro-
cesu PVD oraz CVD. Opis parametréw technologicznych znajduje sie w pracy [3]. Dla
warstw otrzymanych w procesie PVD zaobserwowano w widmach pasma charaktery-
styczne dla drgatt molekul fullerenu Cgq [4], natomiast dla warstw otrzymanych me-
toda dwustopniowsg PVD/CVD wystepuja pasma charakterystyczne dla drgan struk-
tur grafitopodobnych [5] (pasmo G z maksimum w okolicy 1590 cm™! oraz pasmo D
z maksimum w okolicy 1345 cm™1).

Analiza wynikéw wskazuje, ze zmiany ksztaltu widm Ramana zalezg od procento-
wej zawartosci palladu w matrycy weglowej. llosciowa analiza widm, przeprowadzona
zgoduie z modelem [5], dla warstw otrzymanych procesie PVD /CVD wykazala zmiany
stosunku intensywnodci pasm D i G, co $wiadczy o zmianie stopnia grafityzacji ma-
teriatu w tych warstwach.

Podziekowania

Praca jest wspoétfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjuna Gospodarka 2007-2013 (projekt
pt. ,Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego zwiazkéw dla
zastosowan w warunkach ponadnormatywnych”, umowa Nr UDA-POIG.01.03.01-14-
071/08-06).

Literatura

[1] Pavlovsky I, Soundarrajan P, Yaniv Z. Sensors & Transducers Journal (2006) 73: 793

[2] Czerwosz E, Dhuzewski P, Keczkowska J, Kozltowski M, Suchariska M, Wronka H, Mate-
rials Science-Poland (2008) 26: 119

[3] Kowalska E, Czerwosz E, Radomska J, Elektronika 1, (2009) 32

[4] Kuzmany H, Pfeiffer R, Hulman M, Kramberger Ch. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A (2004)
362, 2375

[5] Ferrari A C, Robertson J, Phys. Rev. B (2000) 61: 14096

88



